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(54) Title: HEAT TRANSFER DEVICE HAVING AT LEAST ONE SEMICONDUCTOR ELEMENT, PARTICULARLY A
LASER OR LIGHT-EMITTING DIODE ELEMENT, AND METHOD FOR THE ASSEMBLY THEREOF
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(57) Abstract: The invention relates, among other things, to a method for the assembly of a semiconductor component, wherein
the semiconductor component on mutually opposing sides is joined in a first and a second bonded connection with a heat-conduc-
ting body each. For this purpose, the heat-conducting bodies are joined in a third bonded connection in the region of the sections
thereof extending away from the semiconductor element, wherein a spacer, which with regard to the third connection is disposed
on the opposite side of the semiconductor component between the heat-conducting bodies, in conjunction with the requirement
that the joining zone thickness of the third connection is greater than that of the first or the second joining zone, ensures that defi-
ned joining zone thicknesses in the bonded connection are maintained during the joining process. The third connection is used for
the at least partial heat transfer of the waste heat of the semiconductor component, particularly to a heat sink that is connected to
the heat transfer device produced according to the invention.
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(88) Verbffentlichungsdatum des internationalen Recher-
chenberichts:
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Die Erfindung betriftt unter anderem ein Verfahren zur Montage eines Halbleiterbauelementes, bei der das Halbleiterbauelement
auf einander gegeniiberliegenden Seiten in eine erste und eine zweite stoftschliissige Verbindung mit jeweils einem Wéarmeleitkér -
per gebracht wird. Die Warmeleitkérper werden dazu in einer dritten stoftschliissigen Verbindung im Bereich ihrer sich abseits
des Halbleiterbauelementes erstreckenden Abschnitte verbunden, wobei ein Distanzstiick, welches beziiglich der dritten Verbin-
dung jenseits des Halbleiterbauelementes zwischen den Warmeleitkorpern angeordnet ist, in Verbindung mit der Forderung, dass
die Fiigezonendicke der dritten Verbindung gréfier sei als die der ersten oder der zweiten Fiigezone, fiir die Aufrechterhaltung de-
finierter Fiigezonendicken in den stoffschliissigen Verbindungen wihrend des Fiigeprozesses sorgt. Uber die dritte Verbindung er-
folgt zumindest teilweise eine Warmeiibertragung der Abwérme des Halbleiterbauelementes insbesondere an eine an die erfin-
dungsgemil herstellte Warmelibertragungsvorrichtung angeschlossene Wérmesenke.
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